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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板及其制备方法、有机发光二极管显示装置，属
有机发光二极管显示技术领域，可解决现有有机发光二极管显示装置制
备工艺复杂、成本高的问题。本发明的阵列基板的像素单元包括：薄膜
晶体管驱动层；比薄膜晶体管驱动层更远离基板并受薄膜晶体管驱动层
驱动的有机发光二极管，有机发光二极管依次包括透明的第一电极、发
光层、第二电极，其中第二电极为半反半透层，或第二电极透明且其上
设有半反半透层；位于薄膜晶体管驱动层与有机发光二极管间的反射
层，其与半反半透层形成微腔结构，且反射层上具有用于使光产生漫反
射的凹凸结构或波浪结构；位于反射层与有机发光二极管间的彩膜。本
发明特别适用于白光有机发光二极管显示装置中。
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